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(5. Vedeni elektrického proudu v polovodicich)

- zapis vykladu - 28. az 29. hodina -
F) Pfechod PN (polovodi€ova dioda)

¢ vznikne spojenim polovodice typu P a typu N;

& ihned po spojeni v blizkosti pfechodu za¢nou difundovat (pfechazet) vlivem
elektrické pfitazlivé sily volné (majoritni) nosi¢e naboje z jedné oblasti do druhé a
naopak:

=>» volné diry z oblasti P pfejdou do oblasti N, kde s tamnimi elektrony rekombinuiji;

=>» volné elektrony z oblasti N pfejdou do oblasti P, kde s tamnimi dérami
rekombinuiji;

+ tim vznikne kolem uzké oblasti pfechodu PN Uzky pas bez volnych nosicu, kterému
fikame potencialova bariéra (nebo potencialovy val, hradlova vrstva).

¢ Vyuziti diody: usmérnovac, stabilizator napéti.

* Vznik prechodu PN spojenim polovodi€e typu P a typu N

° volné elektrony ° akceptory
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* Vznik potencialové bariéry difuzi majoritnich nosict v oblasti prechodu PN
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¢ Schematicka znacka diody a jeji struktura:

A A - anoda %
2 ® O
A K — katoda polovodi¢ P anoda
® O
P — polovodi¢ typuP ~  poomoe-ood
N — polovodi¢ typu N '--G-)----@--'
K K polovodié N o o katoda
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1) Polovodi¢ova dioda (pfechod PN) v propustném sméru:

& vznikne tak, Ze zapojime anodu diody na kladnou elektrodu (pdl) zdroje a katodu

diody na zapornou elektrodu (pdl) zdroje;

& se zvysSujicim se napéti se zaCne potencialova bariéra zmenSovat az pfi

cca 0,5 - 0,6 V zmizi, potecCe elektricky proud;

¢ dioda se bude chovat jako jednocestny ventil, ktery je otevien, tj. Obvodem potece

elektricky proud;

& pozn.: zjiednoduseneé trojuhelnikova znacka diody musi byt ve sméru toku

elektrického proudu;

Zuzeni potencialové bariéry a priichod elektrického proudu
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2) Polovodi¢ova dioda (pfechod PN) v zavérném (nepropustném) sméru:

* vznikne tak, Ze zapojime anodu diody na zapornou elektrodu (pdl) zdroje a katodu diody
na kladnou elektrodu (pél) zdroje;

* se zvySujicim se napéti se zacne potencialova bariéra zvétSovat (rozSifovat), jelikoz se
majoritni volné nosi¢e zacnou pfitazlivymi silami tésnat k opacné nabité elektrodé (k
jedné strané);

» dioda se bude chovat jako jednocestny ventil, ktery je uzavien, tj. obvodem napotece
elektricky proud;

* pozn.: zjednoduSené trojuhlenikova znacka diody musi byt proti sméru toku elektrického
proudu;

Rozsireni potencialové bariéry v zavérném sméru
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